
GD 175 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 

Firma: R F T 

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p 
w obudowie metalowej, ciężar około 7,5 G 

Zastosowanie: układy przełączające do 48 V, wzmac-
niacze mocy m.cz., parowane do układów przeciw-
sobnych o napięciu szczytowym do 50 V 

Typy podobne: 4NU72 (Tes), AD152 (Siem), AD1202 
(Tung), OD603/50 (Teł) Rys. 1-695. GD175 
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Wartości graniczne 

— UcBO max 5 0 V I B max 0 , 6 A 

~ U CER max 4 8 3 ) V ^E max 3 , 6 A 

~~ ^ C £ S max 5 0 V 0 max + 8 5 ° C 

~ ^ E B O max 1 0 V t amb - 2 5 4 - + 6 5 ° C 
p J tot max 5 , 3 w ^thj-amax 7 , 5 °c/w 

^C max 3 , 0 A 

» W = 25°C ( — 5°C) 
2 ) warunek dobierania parami ( 2 x G D 1 7 5 ) 
3) i ? , ! t = 50 O 
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Rys. 1-696. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-698. Zależność napięcia kolektora od 
rezystancji RBE 

Rys. 1-699. Zależność mocy strat od tempe-
ratury otoczenia 



Rys. 1-700. Charakterystyki sterowania na-
pięciowego 
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Rys. 1-701. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 


